	Основные параметры
	f, ГГц
	δf/f, отн. ед
	Gφ
на 10 кГц, 
дБ/Гц
	Рвых, мВт

	На биполярных и полевых транзисторах с диэлектрическими резонаторами
	1...18
	1·10-4
	-118...-85
	10...130

	Кварцевые генераторы
	0,05...0,4
	5·10-6
	-160...-150
	10...500

	На лейкосапфировых резонаторах
	7...10
	5·10-4
	-140
	10...50
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